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ONDULEUR MONOPHASÉ
FICHE N° 3727
 
Période de fabrication : 1975-1999
Fabricant : Laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille
Domaines : Physique
Sous-domaines : Electrotechnique
Organisme : Université de Lille, Sciences et technologies
Ville : Villeneuve d'Ascq
Modèle :
Matériaux :

Description
Cet onduleur monophasé à boîtier en plexiglas présente deux groupes de deux transistors
avec diode incluse de type IGBT Semikron, une commande de la fréquence et une
commande du courant maximum. L'IGBT est un transistor commandé en tension. La diode
montée en parallèle inverse avec le transistor est incluse dans celui-ci.
La sortie peut être commandée de trois manières : En pleine onde : un créneau par
alternance de la tension de sortie. En modulation de largeur d'impulsion : chaque
alternance est formée d'une succession de créneaux calibrés de façon à approximer une
alternance sinusoïdale.En résonance : la fréquence n'est plus imposée mais elle est
adaptée à la fréquence de résonance du circuit oscillant sur lequel l'onduleur débite.

Utilisation
Cet onduleur monophasé est utilisé depuis le milieu des années 1990 dans le cadre de
travaux pratiques à l'UFR d'Informatique, électronique, électrotechnique et automatique de
l'Université de Lille, Sciences et Technologies.
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